VMV11-P

TRANSMISSOR MULTIVARIAVEL PROFIBUS PA
MONTAGEM DIRETA
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v' Transmissor a 2 Fios
Protocolo de Comunicagao Profibus PA

v' LCD de 5 digitos
Rotativo, multifuncional com bargraph

v' 6 Faixas de Pressio
6 kPa a 40 MPa

v 2 Classes de Exatidao

Modelo Padrao: * 0,075%
Modelo Alta Performance:  0,05%

v Tempo de Resposta da Medigdo de Pressao
50 ms

v’ Leitura de Sensores de Temperatura
RTD, TC, Ohm e mV

v Medigoes de Temperatura
Simples, Dupla, Diferencial e Backup
2, 3ou 4 Fios

v" Protetor de Transiente Interno

v" Alimentacao sem Polaridade
9a32Vce

v' Temperatura de Operagao
-40°C a 100°C

v" Ajuste Local via Chave Magnética

v' Configuragao, Calibragdo, Monitoragao e Diagnésticos
Ferramentas baseadas em EDDL e FDT/DTM




DESCRIGAO

O VMV11-P é um Transmissor Multivariavel de Pressdo (Sensor Piezoresistivo) e Temperatura completamente digital,
projetado para medigdes de pressdo manométrica e absoluta, além da medi¢do de temperatura com sensores RTD, TC,
Ohm e mV.

O transmissor é alimentado por uma tensdo de 9 a 32 Vcc e utiliza o protocolo de comunicagao Profibus PA, de acordo
com a IEC61158-2, para configuracao, calibragdo, monitoracdo e diagnosticos. O VMV11-P trabalha com o conceito de
blocos funcionais, como Entrada Analdgica.

Através de um configurador Profibus PA, plataforma Android ou ferramentas baseadas em EDDL ou FDT/DTM é possivel
configurar facilmente o transmissor. Além disso, é possivel configurar o VMV11-P via ajuste local através de uma chave
magnética.

Priorizando seu alto desempenho e robustez, foi projetado com as mais recentes tecnologias de componentes eletrénicos
e materiais, garantindo confiabilidade a longo prazo para sistemas de qualquer escala.

VANTAGENS DO SENSOR PIEZORESISTIVO

As vantagens do transdutor de pressao usando a tecnologia semicondutora comparada a outras formas medidoras de
resisténcia por pressao sao:

e Maior sensibilidade e Compacto

e Maior linearidade ¢ Baixa histerese em presséo e temperatura

e Maijor confiabilidade na passivagdo do nitrido de ¢ Alta estabilidade no ciclo de carga - auséncia de
silicio fadiga, diafragma de silicio monocristalino

e Resposta mais rapida

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE PRESSAO

Exatidao Modelo Padrao: £ 0,075% Modelo Alta Performance: £ 0,05%

Tipo de Sensor Sensor de silicio piezoresistivo microprocessado, leitura digital e algoritmo de compensacgéao de
temperatura e presséo

Modelos / Faixas de Medigéao G1/-6 a6 kPa (-611,8a611,8 mmH,0) G2/-40 a 40 kPa (-4078,9 a 4078,9 mmH,0)
G3/-100 a 250 kPa (-1 a 2,5 kgf/lcm?) G4 /-0,1a 3 MPa (-1 a 30,6 kgf/cm?)
G5/-0,1a 10 MPa (-1 a 102 kgf/cm?) G6/-0,1 a 40 MPa (-1 a 407,9 kgf/cm?)
A2 /0 a40 kPa (0 a 4078,9 mmH,0) A3 /0 a 250 kPa (0 a 2,5 kgf/cm?)
A4 /0 a3 MPa (0 a 30,6 kgf/lcm?)

Estabilidade!" Modelo Padrao: +0,2%*URL (5 anos)  Modelo Alta Performance: +0,2%*URL (15 anos)

Rangeabilidade 10:1 (G1) ou 100:1 (outros)

Tempo de Resposta 100 ms

(1) Para mudangas de temperatura de 20 °C, umidade relativa 0-100%, pressdo de linha de até 7 MPa (70 bar), instalagéo de acordo com boas prdticas e
montagem apropriada para processos onde dtomos de hidrogénio possam ser gerados (migragdo de hidrogénio).

LIGAGAO DOS SENSORES DE TEMPERATURA
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Conexdo RTD ou resistivos duplo, Conexdo termopar ou my

3 Conexdo de entrada 4 — 20 mA
para medicdo diferencial e backup Conexgo lermopar ou mV duplo,

para medigio diferencial e backup



TIPOS DE SENSORES DE TEMPERATURA

RTD - Sensor de temperatura baseado em resisténcia

Conexao a 2 ou 3 fios

Conexao a 2 fios

TC - Sensor de temperatura baseado em milivoltagem

= SPAN P % FAIXA SPAN X
ORCACIDE REFERENCIA ENTRADA MiNIMO PREEISAO Lo bl REFERENCIA ENTRADA MiNIMO PREEISAO
SENSOR °C) (°c) SENSOR ¢C) °C) (°c)
Pt100
(a=0.00385) IEC751 2002850 10 0,10 Termopar B IEC584 250 a 1820 25 0,75
Pt200
(a=0.00385) IEC751 -200 a 850 10 0,50 Termopar E IEC584 200 a 1000 25 0,20
Pt500 . Termopar J IEC584 -180 a 760 25 0,25
(a=0.00385) IEC751 2002850 10 0,20 p
Pt1000 } Termopar K IEC584 -180 a 1372 25 0,25
(a=0.00385) IEC751 2002300 10 0,20
Pt100 Termopar N IEC584  -200a1300 25 0,40
(a=0.003916) JIS1604 2002645 10 0,15
Pt200 JIS1604 200 a 645 10 0.70 Termopar R |IEC584 0a 1768 25 0,60
(a=0.003916) =va ’
; Termopar S IEC584 0a1768 25 0,50
Ni120 Edisol CuNve  70a300 10 0,08
: Termopar T IEC584 -200 a 400 25 1,00
Cu10 Edisol COPPET 502250 10 1,00
50 Termopar L DIN43710  -200 a 900 25 0,35
(@=0.00301) COST 665104 2002850 10 0,20
Pt 0'0 Termopar U DIN43710 -200 a 600 25 0,35
” GOST 6651-94 -200a850 10 0,12
(Ca—0.00391) Termopar W3 EAgggth 02 2000 25 0,70
u50 —
GOST 6651-94  -50 a 200 10 0,34
(a=0.00426) Termoparws ~ ASTM. 0a2000 25 0,70
Cu50
(a=0.00428) CGOST6651-94 1852200 10 0,34 Termopar L GgggsR 2002800 25 0,45
8;1,080 4op) GOSTE651:94 502200 10 0,17
c 160 Ohm ou mV - Sensor linear resistivo ou de milivoltagem
u ~ .
(@=0.00428) COST 665194 1852200 10 0,17 Conex3o a 2 ou 3 fios
OP(}Z\O DE SENSOR FAIXA ENTRADA PRECISAO
mv -10 a 100 mV 0,015 mV
Ohm 0 a 400 ohm 0,04 ohm

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE TEMPERATURA

Exatidao

Conforme Tabelas Anteriores

Efeito em Temperatura Ambiente

Para variagédo de 1 °C:

Sensores Resistivos: + 0,0052% da leitura em Ohm
Sensores Milivoltagem: £ 0,001% da leitura em mV

Estabilidade de Leitura

+0,1% da leitura ou 0,1°C — o maior valor
RTD: 3 anos; Termopares: 2 anos

Tipo de Isolagao Elétrica

Isolagédo Galvanica, 1,5kVac

ESPECIFICAGOES TECNICAS COMUNS

Protocolo de Comunicagéo

Profibus PA — IEC61158-2 (H1), 31,25 kbits/s com alimentagao pelo barramento

Blocos Funcionais

3 Entradas Analdgicas (Al)

Tensao de Alimentagéo / Corrente

9 a 32 Vcc, sem polaridade / 12 mA

Limites de Temperatura

Ambiente: -40 a 85°C

Processo: -40 a 100°C

Estocagem: -40 a 100°C

Limites de Umidade

0 a 100% RH (umidade relativa)

Configuragéo

Remota: ferramentas EDDL, FDT/DTM, Android. Local: chave magnética.

Protecéo de Escrita

Por hardware e software com icone indicativo no display

Certificagdo em Area Classificada

Prova de Exploséo e Intrinsecamente Seguro (pendentes)

Grau de Protegao

IP67

Montagem Em campo, com suporte em tubo @ 2”
Material do Invélucro Aluminio
Peso Aproximado com Suporte 4 Kg




CODIGO DE PEDIDO

VMV10-P Transmissor Multivaridavel Profibus PA

ﬂ
H  ALTAPERFORMANCE(VERNOTA1)

~ A | ABSOLUTO
ViR e Seeeor | D | DIFERENCIAL
H DIFERENCIAL ALTAPRESSAO ESTATICA
M | MANOMETRICO
Falia do Sansor [ 1 | -75a75kPa(-765a 765 mmH,0)
-374 237 4xPa(-3814 2 3814 mmH,0)
-147,12 1471 kPa (15 a 1,5 kgfem?)
-6902 690 kPa (-7 a 7 kgficm?)
-2068 a 2068 kPa (-21 a 21 kgficm?)
-6890a 6890kPa (-70,2 a 70,2 kgficm?)
-0,1220,68MPa(-12210,9 kgfcm?)

e O ——
Fluidode Enchimento H OLEO SILICONE
Material do Flange/AdaptadorPurga n ACO INOX 316

e e ——
1 PURGALADO OPOSTOACONEXAOPROCESSO

Material Anel de Vedagio Célula [ B | BUNAN
vV VITON
T TEFLON

Conexdo ao Processo n - 18NPT (SEMADAPTADOR)

~N ool wN

1 %- 14NPT (COMADAPTADOR)

Tipo de Certificago W
2 PROVA%EXPLOSAO

Orgao Certificador E@W_

A

e [ [

e

—— [

Suporte de Fixagdo [ 0 | SEMSUPORTE |
1 SUPORTEEMAGOINOX 304

Exemplo de Codigo do Pedido
[VMV10-P < 1=t § 01 9 8 9 0U-"K % 1 8 |
*Certficazdo Prova de Explosdo Ex tb (ignigdo de poaira) e Ex ad (chama) NOTA 1: Dsponivel apenas para 0s modeios Dierencial @ Manoménco
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